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les diélectriques. 

Dielectrics 
Electronic 

active devices 

Les diélectriques sont une classe importante de matériaux électroniques et notamment pour la 
microélectronique et l’optoélectronique. Les applications incluent un large éventail d'applications 
de dispositifs, y compris des dispositifs actifs tels que les transistors et leur isolation électrique, 
ainsi que des dispositifs passifs, tels que des condensateurs.  
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o Les diélectriques sont omniprésents dans toute la structure de un circuit intégré. Les applications 
incluent les diélectriques de grille, oxydes tunnel dans les dispositifs de mémoire, condensateur 
diélectriques, diélectriques d'interconnexion et isolation les diélectriques, ainsi que les applications 
sacrificielles ou de masquage pendant le processus de fabrication du circuit. 

les diélectriques. 

Trigate transistor structure  [*] 

o Un milieu est diélectrique, s'il ne contient pas de charges électriques susceptibles de se déplacer 
de façon macroscopique. Le milieu ne peut donc pas conduire le courant électrique, donc, par 
définition un isolant électrique. Quelques exemples de milieux diélectriques : le vide, le verre, le 
bois sec, de nombreux plastiques, etc… 
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Electronic  
devices 

Optoelectronic 
devices 

Solar cells 

ZnO 

applications 

ZnO  

Zinc d’oxide  

Advantages of ZnO: 
o large bandgap include high-temperature and high-power operation,  
o lower noise generation,  
o higher breakdown voltages,  
o and ability to sustain large electric fields. 
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ZnO  

Zinc d’oxide  

II-VI 

ZnO MgO 

Most of the group II–VI binary 
compound crystallize in either cubic 
zinc blende or hexagonal wurtzite 
(Wz) structure. 

covalent bonding nature 
Or 

a substantial ionic character 
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SiO2   

Le SiO2 est utilisé de façon quasi-incontournable, d’oxyde de grille dans les dispositifs 
FET (Field Effect Transistors). Dans la structure du MOSFET, l’oxyde de grille (oxyde ou 
bien  diélectrique ) isole électriquement la grille et la zone de canal.  
Le SiO2  possède plusieurs avantages remarquables :  
sa formation naturelle avec le Si  
 une faible densité de défauts dans le volume et à l’interface Si/SiO2 . 
 une haute résistivité électrique (= 10  Ω cm)  
 une large bande interdite (9 eV) … 
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